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Rigas Tehniska universitates (RTU) Silikatu materialu institita  Silikatu,
augsttemperatiiras un neorganisko nanomaterialu tehnologijas katedra (RTU SANNT)
sadarbiba ar RTU Tehniskasfizikas instittitu (RTU TFI) 2010.gada decembr1 uzsakta projekta
»Nanostruktiiru un barjeru struktiiru veidosanas sola-g€la un lazera tehnologijas” ietvaros
turpinas pétnieciskais darbs par inovativu, vides aizsardziba un elektronikd izmantojamu
nanomaterialu un to energoresursu taupoSu razo$anas tehnologiju izstradi, izmantojot sola-
g€la tehnologiju un lazera starojumu.

legiiti jauni eksperimentalo rezultatu apstiprindjumi, par iesp&ju veidot nanoskiedras
uz parklajumu virsmas. Izdevies iegtit parklajumu ar 1,5 um lielu biezumu ar nanostieniSiem
un nanodalinam ,,bagatinatu” parklajuma virsmu. Atomspéka mikroskopijas petijumu rezultata
noskaidrots, ka nanostieniSu diametrs atrodas robezas no 50 Iidz 125 nm, bet garums no 300
lidz 1200 nm.

Atskaites perioda tika turpinati eksperimentalie petijumi par i-Ge paraugu apstaroSanu
ar Nd:YAG lazera starojumu ar mérki izveidot p-n pareju (barjerstruktiiru). Turpinati petijumi
par spriegumu veidoSanos Si-SiO; sistéma un noskaidrots, ka spriegumu mehanisms atkarigs
no oksidacijas apstakliem, atdzes€Sanas laika un oksida kartinas biezuma.

Sadarbiba ar RTU Strategiskas attistibas departamenta Projektu ievieSanas un
uzraudzibas nodalu tika sagatavots un iesniegts Valsts izglitibas attistibas agenttira 3. progresa
parskats.
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